感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-OES)一台
1. 主機硬體要求：
A. 主機規格：須為同步式偵測光譜儀

a. 火炬觀測方向：雙向(水平與垂直)軟體控制與切換。

b. 光譜室可以氮氣或氬氣充填洗滌。

c. 自動偵測廢液排放狀況功能，並於異常時熄火停機。

d. 須能同步檢測砷、鎘、鉻、銅、汞、鎳、鉛及鋅8種重金屬元素，偵測極限須符合驗收標準。

B. 光學系統

a. Echelle-bass二為光學系統設計或同級以上。

b. 光學模組系統(室)需有恆溫裝置，溫度穩定在±0.1℃以內。

c. 波長解析度：在200 nm附近至少需小於(含)0.007 nm或在202.032 nm至少需小於(含)0.0072 nm。

d. 波長範圍：166-847 nm或更廣之範圍。

e. CCD(Charge Coupled Device)偵測器或CID檢測器，且偵測器具低溫恆定系統，需可降溫至≦-45℃或以下，以確保最低之黑暗電流，且有克服高濃度樣品嚴重溢滿(anti-blooming)效應之策略。

C. 無線電頻產生器

a. 頻率：27.12 MHz或40.68 MHz。

b. 輸出功率：電腦程控以每25 W或更小調節，範圍750-1350 W，功率穩定度需＜0.1 %。

c. 需具有冷卻循環系統。

D. 電漿

a. 電腦軟體可調整、監測氣體流速且霧化氣體控制須使用氣體質量流量控制(Mass Flow Controller)。

b. 隨主機須具備電漿尾焰去除裝置者須提供Shear gas一組或以耐熱陶瓷錐(Ceramic cone)方式避免尾焰生成。

E. ICP-OES操作控制軟體

a. 可儲存所有元素光譜作離線數據處理。

b. 光譜基線背景算術運算，可自動校正光譜干擾(除基本扣除方法外，且可使用MSF、FACT等)或以IEC(元素校正)方法自動校正光譜干擾。

c. 可儲存控制儀器參數。

d. 保固期限內免費軟體升級。

e. 在Windows 7相容系統下操作。

F. 數據處理主機電腦控制系統1台

a. 至少為Intel Corei5-4590(3.3GHZ)(含)以上或同等級之中央處理器。

b. 8GB DDR3(含)以上記憶體。

c. 1TGB以上硬碟。

d. 24倍 Dual DVD(含)以上光碟燒錄機。

e. 512MB PCI-16X(含)以上顯示介面、滑鼠鍵盤組。

f. 技嘉550W電源供應器。
g. LCD螢幕：21吋(含)以上。

h. Windows 7以上專業版作業系統(附版權)。

i. 彩色雷射印表機1台。
G. 自動取樣與自動稀釋器一套

a. 自動取樣器及稀釋設備，自動閥門等等需為同一生產廠牌。

b. 功能：

1. 需具備單一標準品自動稀釋，自動建立外部檢量線功能。

2. 樣品的快速進樣與清潔功能。

3. 樣品取樣及清洗方式是以真空pump及注射針取樣搭配。

4. 注射針四支設計，可作為清洗，沖提，稀釋及加內標功能。

5. 注射針的精確度（precise）誤差<± 0.05%，準確度（accurate）誤差<± 0.2%。

6. 注射針的流量可控制於 1~500 µL/min。

7. 至少可稀釋樣品 200 倍。

8. 樣品盤：至少提供四個樣品盤可供15ml*240 個樣品使用。

9. 軟體操控：需可以 ICP OES 軟體直接操作，不需另裝軟體。

c. 需將自動取樣、自動稀釋器、負壓小清淨樣品空間罩與相關管線、藥品桶，整合為一可推動之工作臺。
H. 週邊相關設備

a. 除原廠標準備配外，另須配備：

b. 高鹽類霧化器乙組。

c. 內標管路乙包。
d. 氫化裝置一套(搭配ICP OES 專用型，使用自身蠕動幫浦，不需外部的蠕動幫浦。)
裝置配備儀器尺寸

1. 反應槽一只。反應槽：直徑6cm(含以上)高15.5cm(含以上)。
2. 搭配儀器四通道蠕動幫浦轉動帶動進樣。
(1)樣品管線-3個(綠圈)-0.073mm

(2)NaBH4鹼液管線-3個(黑圈)-0.030mm

(3)HCl 酸液管線-3個(橘黃橘)-0.020mm

(4)廢液：載流氣葉分離之液體體管線-1個(黑)

3. 反應槽本體圓柱狀，有反應區與氣液分離區。
(1) PFA半透膜，直徑大於約5 cm。

(2)以4mm玻璃珠1份，增加面積，易於氣液分離。

4. 藥品瓶

(1) NaBH4一只, 大於1L。

(2) HCl 一只，大於1L。

e.日立分離式3噸以上冷氣機一台(或同等品)
室內機RAS-63JB 
	
	· 冷氣能力：6.3 (1.5~7.3) kW

	 
	· 
	· 除濕能力：4.3 l/h

	 
	· 
	· EER：3.87 (4.30~2.90) W/W

	 
	· 
	· 年耗電量：1954 度

	 
	· 
	· 外形尺寸(mm)：寬1090×高300×深225

	 
	· 
	· 冷媒配管(mm)：粗15.88 (5分)  細6.35 (2分)

	 
	· 
	· 製品重量：14 kg


室外機RAC-63JB

	· 電源：1φ 220V 60Hz 

	
	· 外形尺寸(mm)：寬880×高790×深315 

	
	· 製品重量：55 kg 

	· 
	· 高磁力直流雙迴轉式壓縮機


I. 不斷電系統(UPS):

電騎士系列FT-1100(或同等品) , 額定容量10KVA。

輸入電壓為220V單相兩線，60Hz。

輸出電壓為220V/110V單相三線，60Hz。
J.其他

1.感應耦合電漿原子發射光譜儀抽風裝置改善，施工裝機規格(含3公尺內PFA氣體管線與兩公尺內管線 + 1/3 HP風車 + On/Off開關)須達到儀器原廠最低安全標準。
2. 須附液態氬氣鋼瓶乙桶及氣體管路及定位。
3. 廢液排放收集管線及廢液桶。
2. 交機實機測試標準（須製作紀錄備驗）：

A. 基本功能測試

a. 儀器性能測試：配置砷、鎘、鉻、銅、汞、鎳、鉛及鋅8種重金屬元素多元素標準品1.0 mg/L(ppm)，壹次上機進行各項金屬元素之多條譜線(至少2條)之定性定量並比對多條譜線(2條)分析結果濃度差異百分比必須≦5%。
B. 光學實際解析度測試

a. 製備標準液5 ppm鎘(Cd)，測試鎘(Cd)226.502 nm光譜圖，其實際半波高寬(光學實際解析度)結果必須小於或等於0.035 nm。
b. 製備標準液5 ppm鉛(Pb)，測試鉛(Pb)220.353 nm光譜圖，其實際半波高寬(光學實際解析度)結果必須小於或等於0.01 nm。
C. 穩定度測試

a. 在開機點火後30分鐘，測定50 ppb As標準液，必須顯示短程穩定度( 5次測量) RSD≦1%。

b. 在開機點火後30分鐘，以氫化裝置測定1 ppb As標準液，必須顯示短程穩定度( 5次測量) RSD≦2%。
D. 儀器感度及光譜辨識率測試(儀器偵測極限)：
a. 在無外接其他裝置下進行儀器偵測極限測定(Instrument Detection Limit)：以不同七個空白樣品進行分析測定值之3 sigma之偵測極限(IDL)如下表所列(安裝後實測並檢附檢測報告)
	元素名稱
	µg/L(ppb)
	元素名稱
	µg/L(ppb)

	As 
	≦2.0
	Hg 
	≦0.5

	Cd 
	≦0.2
	Ni 
	≦0.5

	Cr 
	≦0.5
	Pb 
	≦2.0

	Cu 
	≦0.5
	Zn 
	≦0.5


b. 以氫化裝置分析偵測極限須達以下規格：

	元素名稱
	µg/L(ppb)
	元素名稱
	µg/L(ppb)

	As 
	≦0.2
	Hg 
	≦0.05


3. 
保固維護修理

自驗收合格完成日起2年由得標廠商負責提供免費保固及維護事項(須附保固證明)如下

A. 保固期內每年實施人員教育及技術移轉8小時(含)以上，內容包括原理、儀器操作、樣品處理、分析及儀器基本維護。

B. 免費提供叫修服務及其連線之電腦軟、硬體維修保養，維護及零件更換與校正，並應於叫修後48小時內至現場進行維護。

C. 於正常狀況下，免費提供儀器故障之零件更換（不含人員操作不慎），若無法修復完成，須無條件更換新品。
4. 其他要求：
A. 如為進口儀器，得標廠商如為國外公司授權之代理商或分公司，廠商須出具具有售後維修服務能力(提供維修人員經原廠ICP-OES受訓證明)或承諾原廠有備品零件可供5年內更換維修之文件證明。

B. 如為進口儀器，廠商必須提供原廠儀器標準操作說明書及中文操作手冊各兩份(應含有word、pdf或ppt電子檔案)，內含儀器原理、操作系統步驟及基本系統維護概要。

C. 得標廠商負責運送、安裝於本場所指定之位置，並支應驗收測試相關所需之相關經費(包含驗收前藥品、試劑及相關氣體使用費用)。
D. 得標商應在安裝調試時免費為使用方培訓二名以上的操作人員，培訓時間根據用戶實際情況來定，內容包括儀器的基本原理、結構、基本操作、簡易維護知識及實驗方法開發等，並指導用戶進行樣品分析檢測，前期使用供應方派專業技術人員陪用戶技術人員共同操作儀器，直到用戶使用人員可獨立進行操作為止（須製作教育訓練紀錄備驗）。

E. 得標廠商交貨時須提供進口報單及出廠證明書(Certificate of Original)證明為2015年8月後且非中國大陸地區製之產品以供驗收。
F. 交貨期限：決標次日起70日內。

G. 為避免使用者日後發表國際論文產生困擾，儀器之設計或技術若有侵犯國外專利等侵權之疑慮者，儀器製造商需提供專利權人之授權相關證明，不可以切結書代替之。
H. 交貨地點：行政院農業委員會臺南區農業改場指定之實驗室地點。

